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技術資料: MT5F27812

－ 富士 IGBT モジュール V シリーズ 1700V 系列 － 

-Vge とスイッチング損失 

 

測定素子：2MBI550VN-170-50 

条件：Vcc=900V, Vge=+15V, -Vge=vari., Rg=3.3Ω, Tj=125℃, Ic=550A 
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図．-Vge とスイッチング損失 

 


